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禁止用于任何商业用途

一、填空题
1.（789）10 = (    )2 = (     )8421

2. N的原码为 1010110，则 N的补码为___________

3. 𝑍 = 𝐴𝐷 + 𝐵𝐶 + 𝐵 ⋅ (𝐷 + 𝐶),则𝑍′ = _________________

4. 下图所对应的场效应管类型是_________________（A.N沟道增强型 B.N沟道耗尽型 C.P沟道增强型
D.P沟道耗尽型）

5. (1)下图中二极管视为理想二极管，则𝑉𝑜1 = _________V



(2)下图中三极管𝑉𝐵𝐸 = 0.7𝑉 , 𝑉𝐶𝐸𝑆 = 0.3𝑉 , 𝛽 = 100，则𝑉𝑜2 = _________V，𝐼𝑐 = _______A

6. RAM共 10位地址，含 4096个字位，则地址线有_________根，数据线有_________根

7. 如图,一个 8位数据选择器（数据分别为𝐷0 ∼ 𝐷7）和一个三位二进制加法计数器相连接，那么

50个 CP脉冲后，输出的 Y=_________（填𝐷0 ∼ 𝐷7中的一个数）

8.如图，𝑈𝑠 = 10V，𝐿 = 1H，𝐶 = 1F, 𝑅1 = 𝑅2 = 2Ω。

开关闭合已久，t=0时开关打开，写出𝑢𝐶(𝑡)满足的微分方程________________________

此时的状态为_________（过阻尼、欠阻尼、临界阻尼）



二、简答题
1. Z的卡诺图如图所示（不一定完全准确，如果结果不好看的话）

（1）𝑍 = Σ𝑚（        ）+ Σ𝑑（         ）

（2）Z的最简“与或-与或”表达式

（3）Z的最简与或非表达式



2. 用数据选择器验证𝐴𝐵𝐶表示的二进制数能否被整数 3或 4整除（0视为可以整除），其中地址
𝐴1𝐴0为𝐴𝐵

则𝐷0 = _______, 𝐷1 = _______, 𝐷2 = _______, 𝐷3 = _______



3 . 在下图的 TTL电路中，写出相应的逻辑表达式

𝑍1 = ____________________________

𝑍2 = ____________________________



4. 用异或门实现下列的逻辑关系

𝐾0𝐾1𝐾2 = 000时，𝐿 = 0，此后每改变𝐾0𝐾1𝐾2中任意一个值，L输出都改变。 请填写下面的
真值表，并写出 L的表达式，画出相关的电路图



5.下图是一个 ROM编程逻辑电路，请写出𝐿1, 𝐿2, 𝐿3的逻辑电路表达式，并说明该 ROM实现的逻
辑功能



6. 如图是一个右移移位寄存器和 JK触发器组成的时序逻辑电路，请根据时钟 CP的波形画出
A,B,Q的波形图



三、计算题
1、电路图如下图所示，𝑅1 = 𝑅2 = 2Ω, 𝑅0 = 4Ω, 𝑈0 = 6V, 𝑈𝑠 = 6

√
2 sin 1000𝑡V，安培表𝐴2读数为

0.6A，𝐿 = 0.5H, 𝐿2 = 1H, 𝐿3 = 8mH。求𝑖(𝑡)，安培表𝐴1读数，电容𝐶的值和𝑈𝑠发出功率



2、分析电路图并回答问题

（1）画出对应的真值表，写出𝑄𝑛+1
2 𝑄𝑛+1

1 𝑄𝑛+1
0 的状态转化方程，画出状态转化图

（2）说明这是几进制计数器，能否自启动

（3）若𝑓𝐶𝑃 = 2.4kHz，求𝑓𝑄2
, 𝑓𝑄1

, 𝑓𝑄0



3、已知 74HC161芯片的功能表，实现以下设计要求并回答相关问题

（1）请你用一片 74HC161芯片和两个与非门完成下图所示的循环，在所给图中完成连线

（2）请你用两片 74HC161芯片和两个与非门实现 8421BCD53进制的计数器，在所给图中完成连线



（3）由 74HC161芯片构成的时序逻辑电路图如下所示，请分析说明该时序逻辑电路构成的计数器
是几进制以及编码类型。若𝑓𝐶𝑃 = 1kHz，在下面的图中画出 Y的波形，并且计算 Y的周期和脉冲
宽度。



4、有关 555芯片的电路图如图所示，555芯片功能表和内部电路已给出，回答以下问题。

（1）该电路实现的功能是什么？

（2）𝑣𝑖低电平时，三极管是否导通？𝑣𝑜输出高电平还是低电平？



（3）根据给出的𝑣𝑖波形图，画出𝑣𝑐和𝑣𝑜的波形图，标注必要的参数，并计算𝑣𝑜的脉冲宽度
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